
(@Ta=25°C) 

부품 번호 극성 

최대 정격 절댓값 

드레인-소스 

온저항 

RDS(ON) 최대 

(mΩ) 

채널-

케이스 

열적 

임피던스 

Zth(ch-c) 

최대 

(℃/W) 

패키지 시리즈 
드레인-

소스 전압 

VDSS 
(V) 

드레인 

전류 

(DC) 
ID 

(A) 

드레인전류 

(pulsed) 
IDP 
(A) 

채널 

온도 

Tch 

(℃) 

@VGS 
=6V 

@VGS 
=10V 

XK1R9F10QB N채널 
100 160 480 175 3.31 1.92 0.4 

TO-
220SM(W) 

U-MOS 
X-H 
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